NOftME D| TARATURA 


Per il procedlmento dl t-aralura sono rlpomtl sullo schema elettrico dei 
collegamenti tratteggiati (in coloie)che servo no per rinserzlona dei van 
strumentl, La tabelia sotto segnata indica I'ordine delle operation! da 
cseguir&i con Fimpiego di un generaLore (inserzione A c B)* * di un volt- 
metro elettronico (inaerzioni 1 e 2) e di un tnlsuratore d'uacita < Inser¬ 
tions 3. e 4). 
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{t) L'inse rzi cr-e del mllurftton d'usc.lta pyt) centre eseguita sla su ur.o chc suU'aJtro dei 
due canal] Stereo. Misurando la pdtenza d'uscita pricna. su uiU>, pOl SUli'fiUtre canalt. 
Si pufr \ r entic&re se i due circuit dl haasa frequenza hanno la sie$5H resa, 

*3) Per ottenere uua. corteUa iaratura OCCQrrc tfpetere FoperazLone volte, con UevL ri- 
tocchE, lino alia tnasslma USCltu. 

Qucstc pOiiziOfli sono indicate suJla sc ala cor. un triangdlinc pieno, rivolto verso il basso 
e f&cftltarvo It precise rlterimento eon 1'indict. 
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